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Cilj predmeta je upoznati studente sa procesima u poluprovodni¢kim mikro
uredajima, nacinima njihove izrade i nainom njihovog rada.

Ishodi u€enja:

Poznaje i razumije procese u poluprovodni¢kim mikrouredajima

Poznaje nacin dobivanja poluprovodni¢kih mikrouredaja

Poznaje primjene poluprovodnickih mikrouredaja

Cilj i ishodi u¢enja

Sadrzaj predmeta

Uvod: cilj i sadrzaj kursa; znacaj poluprovodni¢kih uredaja u savremenom svijetu. p — n spoj; struktura i
princip rada; elektrostatska analiza. Ostala elektriéna svojstva p-n spoja. Temperaturna zavisnost;
zapreminski i kontaktni otpor diode. Metal- poluprovodnik spoj; struktura i princip rada. Schottky dioda.
Performanse diode pri malim signalima, velikoj brzini i frekvenciji. Bipolarni tranzistori ( BJT)
tehnologija; struktura i princip rada. Unipolarni field- effect tranzistori: JFET; MESFET. Optoelektronski
uredaji; Fotodiode; Fotoprovodnici; Fotodetektori. Solarne ¢elije.Diode koje emituju svjetlost (LED).
Laserske diode

Opterecenje studenta (sati) Provjera znanja i ocjenjivanje
Predavanja i viezbe 30 Nacin vrednovanja Bodovi
Priprema ispita 50 Parcijalni ispit 40
Pisani radovi 50 Seminarski rad 40
Ostalo 20 Zavrsni ispit 20
Ukupno 150

Ukupno 100
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